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Uktad 4-bitowego szeregowego rejestru przesuwajacego z
synchronicznym szeregowym /wejScia SIJ i SIK/ lub ré-
wnoleglym /wejécia PIA + PID/wprowadzaniem danych,czte~
rema réwnoleglymi wyjéciami Q/Q /wyjdcia Q * QD/ i a-
synchronicznym kasowaniem /wejécie CIR/,
przy dodatnych zboczach impulsdw
4cie CP/. '

We jécie P/S umozliwia szeregowe /P/S="0"/ lub réwnole-
gte /P/S="1"/ wprowadzanie danych. Podanie logicznego
"O" na wejscie T/S powoduje zanegowanie danych wyjécio-
wych /Q, + Qp/-

przesuwa jgcy
zegarowych /we j~

MCY 74035N
MCY 64035N

Czterobitowy uniwersalny
rejestr przesuwajacy

Informacja wstepna

MSI CMOS
Bramka aluminiowa

Obudowa CE 71
—

Ukiad wyprowadzen

Tabela .stanéw logicznych
/dla pierwszego stopnia rejestru/
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Ypp 9 Gc Gp Plp P'c Plg Pia cPp ST 51 CIR | Q Q

[e] f1s] e} [3] [r2] [#] [ie] [5] LS £ =t B

wa 0 X 0 ] 0

D _/ 4 b & 4] 0 4

e x 0 0 1 0

- ! 0 O 1 Quy [y

O @ G @ E 6 E 2 R A P :

Qp TsC Sk Sl CLR CP P/S Ugg

™~ * x 0 Qn—1 Qn-1

74033 x x X 1 x 0]
_~~ - zbocze narastajgce

Parametry dopuszczalne

/Uge = 0 V/

x - stan dowoliny

™\_ - zbocze opadajagce

Wartosé
Oznaczenie Nazwa Jedn.
min max
UDD Napiecie zasilania v -0,5 +20
UI Napiecie we j4clowe v -0,5 UDD + 0,5
II Prgd wejsclowy mA -10 +10
PD Moc rozpraszana mW 500
tomt Temperatura otoczenia w czasle
amb pracy
MCY 7“4-0.-“ OC "l‘o 4‘85
MCY 6b4.ca.oN % 0 +70
toy Temperatura przeohowywania ¢ =55 +125
Stg )
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Parametry charakterystyczne statyczne

wWartosé wWarunkl pomiaru
- o
Ooix;gxie Nazna Jadn. tamb min 257C Yamb max - Yo Up
min max min typ max min max [V] [V] [V]

Inp Prgd zasilania 5 0,04 5 150 §0;5 5

B v Btini° 8po- . 10 0,04 10 300 f0;310 ) 10
TR 20 0,04 20 600 |0;15 15

100 0,08 | 100 3000 §0;20 20

Ury Napiecie wej- 3,% 3,5 35 0,535445 5

I dciowe w stanie v 7 7 7 139 10
BIESEEN 11 11 11 11,5313,5 15

Ury Napigoie wej- 1,5 1,5 1,5 10,534,% 5
dciowe w stanie v 3 3 3 1;9 10
niskim

4 4 4 155i13,;5 15

Iy Prad wejsolowy HA £0,1 +1077 10,1 +1 |o;18 18

U Fapigole wyj-

OH - . <410
sclowe w stanie v U, ,n=0,0% U.,~0,05| U U 0,05 031U 5310315
wysokin D’ )i B DD DD DD '

i Rapigcle wyj-

oL éoioSe w stanie v 0,05 6 0,05 0,05 O;UDD 5310315
niskim

IOH Prgd wyjdolowy -0,64 -0,51 -1 ~0,36 035 l;,g 5
w stanie wysokim i -2 -1,6 -3,2 -1,15 0;5 2,5 5

-1,6 -1,3 -2,6 ~-0,9 0310 9,5 10
-4,2 -3,4 -6,8 ~2,4 0315 13,5 15
Ion Prgd wyjdciowy 0,64 0,5%1 1 0,36 035 0,4 5
; w stanie niskim mA 1,6 1,3 2,6 0,9 0310 0,5% 10
442 34 6,8 2,4 0315 1,5 15
o . o ’
tamb oin ™ ~40°C dla MCY 64...4.3 0°Cc dla IQY T8eeee
tamb max * +65°C ala MCY 64....; +70°C dla MCY 74....
g :
Parametry charakterystyczne dynamiczne
0
tapp = +25°C, t, = t, = 20 ns, Cp = 50 pF, By = 200 kS
0zna- . Wartosé Warunki
czenie Nazwa Jedn. pomiaru
win | typ | max | Uy, [V]
tprH Czas propagacjil zmiany stanu 250 500 5
z niskiego na wysoki CP — @ HE 100 | 200 10
tpHL Cezas propagac)i zmiany stanu 75 | 150 15
% wysokiego na niski
i 230 460 5
CIR—Q ns 100 200 10
80 160 15
B ey, | WANETMID goqmtellinonl 2 | 5
RASEEEE MHz | 6 12 10
8 16 15
tw Sim Minimalna szeroko$é impulsu 100 200 5
CcP ns 45 90 10
30 60 15
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ced. tabl.
0 - 2
c::ﬁie Nazwa Jedn, |  Wartos¢ ;:;::ﬁt
min typ max UDD [V]
w min Minimalna aszerokos$é impulsu 125 250 5
' CLR ns 55 | 110 10
40 80 15
tSU i Minimalny czas umieszceenia 110 220 5
sygnaldw SIy, SI;y PI +PIp | gp g1 ne o | 8o 10
przed przyjéciem narastajg- K J 30 60 15
cego zbocza sygnalu zegaro-
wego
70 140 5
PIA - PID ns 25 50 10
20 M 40 15
t_, tf Czas narastania zbocga sy-
L3 gnaléw we jsciowych
Rrs 15 153103515
Czas opadania zbocza sygna-
16w wejdciowych
Cy Pojemno$é wejdciowa pF 5 | 7,5
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Definicje parometréw dynomicznych
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